
Л1П42 

Typ tranzystora: tranzystor germanowy 

Firma: ZSRR 

Wykonanie: tranzystor germanowy stopowy 
p-n-p małej mocy m.cz., w obudowie meta-
lowej 

Zastosowanie: układy przełączające i wyzwa-
lające 

Typy podobne: GS 109, AC120, MKT262 

Wartości charakterystyczne1' 

МП42 МП42А МП42Б 
/21b 1 1 1 MHz przy Uc = 5 V, IE = 1 mA 
IcEX 25 25 25 [лА przy Uc = 15 V 
IcEX(imD') 400 400 400 (/А przy Uc = 12 V, Ic = 8 mA 
U CE sat 0,15 0,15 0,2 V przy Ic = 10 mA 

У21Е 25 25 25 mS przy Ic- = 10 mA 
1*21 Е 20-7-35 304-50 45-М 00 przy Uc = 1 V, I c = 10 mA 
hot 2,5 1,5 1,0 (jLS przy Uc = 15 V, Ic = 10 mA 

Wartości graniczne 

XCM max 
U с BO max 
UcER max 

» tamb = 20°C ( ± 5°) 

150 
15 
152) 

-> Rbe s 3 k!) 

-60H-+70 
2003) 

85 
3> lamb « 45°C 

24 
'C 

И 

20 

Ю 
IS 
14 
/г 

10 

8 

6 

4 
г 

0£1в[тА]о,4 0,2 0 2 4 6 3 12 L'ci[v] Ш 

Rys. 1-1393. Charakterystyki statyczne 
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Rys. 1-1394. Charakterystyki statyczne 
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Rys. 1-1395. Charakterystyki statyczne 

Rys. 1-1397. Zależność parametrów h od Rys. 1-1398. Zależność napięcia przebicia 
napięcia kolektora kolektora od rezystancji bazy 
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Rys. 1-1396. Zależność parametrów h od 
temperatury otoczenia 


